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JDP4P02AT(TE85L)
Hersteller-Teilenummer: JDP4P02AT(TE85L)

Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage

Teil der Beschreibung: SWITCHING DIODE 30V INDEPENDENT

Datenblätter: JDP4P02AT(TE85L).pdf

RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform

Lagerzustand: New original, 8500 pcs Stock Available.

Liefern von: Hong Kong

Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen

Teilenummer JDP4P02AT(TE85L)

Hersteller Toshiba Semiconductor and Storage

Beschreibung SWITCHING DIODE 30V INDEPENDENT

Kategorie Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-RF

Teilstatus 8500 pcs Stock

Spannung - Spitzensperr- (max) 30V

Supplier Device-Gehäuse TESQ

Serie -

Widerstand @ If, F 1.5 Ohm @ 10mA, 100MHz

Verlustleistung (max) -

Verpackung Tape & Reel (TR)

Verpackung / Gehäuse 4-SMD, Flat Leads

Betriebstemperatur 150°C (TJ)

Diodentyp PIN - 2 Independent

Strom - Max 50mA

Kapazität @ Vr, F 0.4pF @ 1V, 1MHz

JDP2S08SC(L3HIKI,E
TOSHIBA
JDP2S08SC(L3HIKI,E TOSHIBA

JDP3C02ASU,LF
TOS
TOS NA

JDP2S08SC(TPL3)
Toshiba Semiconductor and
Storage
DIODE PIN 30V 50MA SC2

JDP3C04TU
TOSHIBA
TOSHIBA SOT-323

JDP3C02AU
TOSHIBA
TOSHIBA SOT323

JDP3C02ASU
TOSHIBA
TOSHIBA SOT-323SC-70

JDP2S12CR(TE85L,Q
Toshiba Semiconductor and
Storage
DIODE PIN 180V 1A S-FLAT

JDP2S12CR(TE85L,QM
TOSHIBA
JDP2S12CR(TE85L,QM TOSHIBA
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